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Nano-caractérisation par les modes 
électriques de l’AFM :
du matériau au composant

Présentation
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Contexte & Moyens

Modes électriques de l’AFM

Plateforme de Caractérisation Multi-Physique,
Pôle Champ Proche : 400 m² ISO8 – Domaines AIR et UHV
3 Ingénieurs de Recherche – 30 utilisateurs
Réseau RENATECH

Caractérisations électriques "à l’air"
→ 3 Instruments en accès libre :
     Multimode – D3100 – ICON

Résultats
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 Jonctions moléculaires

Nano-cristaux Futurs travaux

Projets de développement

C-AFM sur des jonctions incluant des Polyoxometalates

→ Identification des mécanismes
     de transport de charge
→ Mise en évidence de photo-
     réduction réversible

Huez, C.; Guérin, D.; Lenfant, S.; Volatron, F.; Calame, M.; Proust, A.; Vuillaume D.
Nanoscale 2022, 14, 13790

Semi-conducteurs organiques

 Topography  log(|I|) ΔV = 1V 

Peak Force Tunneling AFM sur du P3HT dopé au (Cu(OTf)2)

Ferchichi, K.; Bourguiga, R.; Lmimouni, K.; Pecqueur, S. Synthetic Metals, 2020, 262, 116352

→ Observation de domaines
      isolants
→ Morphologie dépendante de
     la concentration de dopant

ω / 2ω EFM sur des nano-cristaux de silicium

Mélin, T.; Deresmes, D. Journal of Applied Physics, 2021, 130, 065103

→ Observation de fluctuations
     multi-états de charge
→ Transition entre fluctuations
     de charge et charge de la
     surface

 Nano-fils
AM – KPFM sur une dispersion de nano-fils d’argent (Ag NWs)

→ Déposition d’un réseau de
     nano-fils
→ Mise en évidence de la charge
      et de la décharge des Ag NWs

Lerond, T.; Deresmes, D.; Berthe, M.

 Topography  ΔCPD 

 log(current) 
ΔV = 1V

Baron, A. ; Pecqueur, S. 

C-AFM sur capteurs organiques C-AFM sur switchs électriques

Chernukha, Y. ; Koussir, H. ; Diener, P.

AFM intégré en boite à gants
→ Mesures électriques en atmosphère inerte
→ Mesures de courants électrochimiques

Interface AFM – SMU
→ Large gamme de courants
→ Scripts de rampes de tension
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